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Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 
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Cel przedmiotu: 
Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu budowy i projektowania wybranych układów elektronicznych. Umiejętność analizy ich parametrów oraz doboru właściwego rozwiązania do wybranego typu aplikacji. Zapoznanie się z aktualnymi rozwiązaniami technologicznymi, ograniczeniami i kierunkami rozwoju mikroelektroniki.
Treści kształcenia: 
Wykład:
1.	Wstęp - elementy elektroniczne bierne i czynne – ich podstawowe parametry i charakterystyki                                                                                                      2h
2.	Układy liniowe                                                                                                      6h
3.	Układy nieliniowe                                                                                                 3h
4.	Przetworniki A/C i C/A                                                                                         4h
5.	Zasilacze o działaniu ciągłym i impulsowym                                                       4h
6.	Układy cyfrowe                                                                                                     5h
7.	Wstęp do mikroelektroniki                                                                                    6h
Laboratorium:
1.	Badanie parametrów wzmacniacza tranzystorowego.                                          4h  
2.	Badanie parametrów wzmacniacza operacyjnego i podstawowych układów  jego   pracy                                                                                                                     4h                                                                                              
3.	Badanie parametrów układów zasilających – prostowniki i stabilizatory napięcia.  4h
4.	Badanie zjawiska sprzężenia cieplnego w układzie scalonym                             3h
Metody oceny: 
Egzamin
Egzamin: 
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